Cwiczenia do rozdzialu 5.

Cwiczenie 5.1

Wartosci indukcyjnosci i pojemnosci w obwodzie szeregowym RLC sg réwne: L=0,01H oraz
C = 1uF. Okredli¢ zmiany czestotliwosci drgan witasnych tego obwodu w funkcji wartosci
rezystancji R zmieniajgcej sie od zera do rezystancji krytyczne;.

Rozwigzanie
Czestotliwos¢ drgan wiasnych obwodu szeregowego RLC dana jest wzorem
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Rezystancja krytyczna
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Na rys. 5.11 przedstawiono zalezno$é czestotliwosci drgan witasnych obwodu od wartosci
rezystancji R w podanym zakresie zmian rezystancji
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Rys. 5.11. Wykres zaleznosci czestotliwosci drgan wtasnych obwodu od wartosci rezystancji



Cwiczenie 5.2
Okresli¢ charakter odpowiedzi czasowej w obwodzie szeregowym RLC, jesli indukcyjnosé
L=0,1H, pojemnos$¢ C=10"F a wartosci rezystancji sg rowne: a)R=500), b)R=200C2, c)R=500Q.

Rozwigzanie
Charakter odpowiedzi czasowych w obwodzie RLC zalezy od stosunku rezystancji obwodu do
rezystancji krytycznej. W przypadku danych w obwodzie rezystancja krytyczna jest réwna
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W zwigzku z powyzszym otrzymujemy:

a) R < Ry, — przypadek oscylacyjny

b) R = Ry, — przypadek aperiodyczny krytyczny
c) R > Ry, — przypadek aperiodyczny



